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Реферат:
1. Дисертацію присвячено вивченню змін в електронній структурі поверхні, які відбуваються при зміні
концентрації адсорбованих атомів лужних і лужноземельних елементів і супроводжуються структурними
фазовими переходами в адсорбованих шарах, зокрема, дослідженню закономірностей переходу діелектрик-
метал в плівках лужноземельних металів (ЛЗМ) при збільшенні їх щільності. Новим напрямком,
запропонованим та розробленим в дисертації, є з'ясування можливостей одержання поверхонь з
поліпшеними електронними властивостями, такими як підвищена фотоемісійна здатність і краща
каталітична активність, за допомогою комплексного теоретико-експериментального дослідження
взаємозв'язку електронної і атомної структур адсорбованих плівок. В роботі показано, що змінюючи густину
вільних електронів шляхом змішування різних ЛЗМ, є можливість ефективно керувати електронною
структурою поверхні та отримувати максимальне підсилення поверхневої фотоемісії в практично важливій
частині ультрафіолетової області збуджуючого світла.



2. The dissertation is devoted to variations of the surface electronic structure on changing the concentration of
alkali and alkaline earth adsorbed atoms which is followed by structural phase transitions in adsorbed layers, in
particular, to regular trends in the non-metal to metal transition in the alkaline earth (AE) films as their density
increases. A new scientific direction, suggested and developed in the dissertation, is the search of possibilities for
designing the surfaces with improved electronic characteristics, such as enhanced photoemission and catalytic
activity, by means of a complex theoretical-experimental study of the interrelation between electronic and atomic
structures of adsorbed films. It has been shown that on changing the electron density by mixing different AE, an
effective control of the surface electronic structure can be performed, and an essential enhancement of surface
photoemission within a practically important part of the impinging ultraviolet radiation can be obtained.
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